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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月5日(2014.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集電体と、
　前記集電体上の、酸化ニオブを有する粒子および粒状の活物質を有する活物質層と、
　を有する電極を有し、
　前記活物質はシリコン、スズ、アルミニウムまたはゲルマニウムから選択された一種以
上の材料を有することを特徴とする蓄電装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記酸化ニオブを有する粒子は、ニオブリチウム合金を含むことを特徴とする蓄電装置
。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記酸化ニオブを有する粒子は、Ｌｉ２Ｎｂ２Ｏ５を含むことを特徴とする蓄電装置。
【請求項４】
　集電体上に、バインダ、導電助剤、酸化ニオブを有する粒子および粒状の活物質を有す
るスラリーを塗布することによって形成される電極において、
　前記活物質はシリコン、スズ、アルミニウムまたはゲルマニウムから選択された一種以
上の材料を有し、
　前記酸化ニオブを有する粒子を、ゾルゲル法によって作製することを特徴とする電極の
作製方法。
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